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KC 507, KC 508, KC 509 NPN — PRO VSEOBECNE POUZITi KCS07 | KC508 | KC 509
NPN— TPAH3VUCTOPbI [i151 OBLWErO MPUMEHEHWSI e NPN— GENERAL-PURPOSE TRANSISTORS @ NPN —TRANSISTORE .
FUR UNIVERSALBENUTZUNG Saturacni napéti kolektoru !
(k= 10mA, ;= 0,5mA) Ve <0,25 <0,25 <0,25 v
) i ) AT (=100 mA, [y;=5 mA) Usess <06 <0,6 <0,6 v
Polovoditové soufastky TESLA KC 507, KC 508 a KC509 jsou kfemikove silovaci Ginitel
epitaxné planarni tranzistory NPN, uréené piredevsim pro vstupni obvody nizko- (Ue =5V, |, =10 mA, f=100 MHz) [Pore | >15 >1,5 >15
frekvenénich zesilovatu. silovaci Cinitel :
; " " £ o — =5V, L=2mA, f= :
Tranzistory jsou zapouzdieny v kovovém pouzdru K 507/P 206 se sklenénou pru- anﬂmm xo_mxawc 1kiz) Pave Fedny s UG emes S0 {Eat o400
chodkou a tfemi vyvody. Kolektor je vodivé spojen s pouzdrem. (Usso = 10V, f= 1 MHz) \om,o <45 <45 <45 pF
mové Cislo
0 (Use=5V, [;=0,2mA,
Tranzistory zapouzdfené ¢ Re =2kQ, f=1kHz, Af=200 Hz) F <10 <10 = dB
v dovazené patici-mohou mit rozmér (Uge =5V, [,=02mA,
rozteéné kruznice vyvodd Rs=2kQ, Af=30Hz...15kHz F - - <4 dB
2,5+0,25 mm y
formativni hodnoty: -
Mezni hodnoty: Teplota okoli +25 °C Zbytkovy proud kolektoru
Usg=45V, T,= 150 °C) I 0,2 — — A
KC507 | KC508 1 (Ues T g0 _ "
KC 509 McMmcu. mmo e lego > 0.2 0.2 KA
ud baz
(Use =5V, |, =20 mA) L 70 70 40 uA
Zavérné napéti kolektoru Ucs max. 45 20 \ (Uge =5V, Ig =100 mA) o 600 600 400 pA
Zavérné napéti kolektoru Spickové Ucem max. 45 20 Vv Napéti baze
Zavérné napéti kolektoru Uee max. 45 20 \ (Uge =5V, [;=0,01 mA) fos 0,48 Vv
Ue=5V, ,=2mA U 0,6 \
Napéti emitoru Ues i, . v __ Mcmm —5V, =20 awc Unes 07 v
Napéti emitoru Spickové Ucgy max. 5 \Y% (Use =5V, I, = 100 mA) Qmmm oﬂma v
Proud kolektoru : ; & B i
i ) | Ly 100 _ stupni kapacita
ey c : (Ugg=0,5V, f=1MH
Spiskovy o aa. 200 mA , (Ues WV, z) Ceso 6.8 pF
impulsni lowtimp max. 200 mA
Proud emitoru
mﬂ<w_< . le ke 100 i imatické vlastnosti:
Spickovy lem max. 200 mA
Proud baze Kategorie odolnosti proti vngjsim vliviim podie CSN 35 8031: 55/175/21. Zkousi se podle CSN 34 5681 pfi zkous-
trvaly ks max. 15 mA kach kontrolnich a pfejimacich v pofadi: stfidani teplot (+55 °C/—10 °C po jedné hodiné v kazdém prostiedi, 3 cyk-
Spickovy lam max. 20 mA ly, dale viz SN9), SB (+175 °C), SD5 (prvni cykl), SA4, SD5 (druhy cykl). Po zkouskach se kontroluji elektrické pa-
Ztratovy vykon kolektoru bez chlazeni, T, = 25 °C Pe max. 300 mW rametry jmenovitych hodnot Usgo, Useos lsor Uces,- PO zkousce SC5 se pripousti bodova koroze.
s idealnim chlazenim T, = 115°C Pe ' max. 300 mw :
Tepelny odpor vnitfni Riic max. 200 °C/W
Teplota pfechodu - O, max. 175 °C echanické viastnosti:
Teplota pfi skladovani Dyg max. <58 178 e ) ) ) ol o i}
Tranzistory jsou odoIné proti u¢inkiim chvéni a otfesim se zrychlenim az do 10 g. Pfi zkouskach kontrolnich a preji-
‘macich se zkousi se zrychlenim 10 g pfi kmito¢tu 50 Hz vzdy po 30 minutach ve sméru hlavni osy a v jednom libo-
] 4 volném sméru, kolmém na hlavni osu. Pfi zkousce jsou prvky mimo provoz. Dale jsou odolné proti G¢inkim padt az
Charakteristické Gdaje: Teplota okoli +25 °C do hodnoty 100 g (zkousi se podle CSN 34 5681, ¢&l. 80, zkouska PES).
Jmenovité hodnoty: KC 507 KC 508 Ke900
Zaverné napéti kolektoru
* (log =15 nA) Usgo >45 >20 >20 v
(loe = 2 mA) U >45 >20 >20 Vv
Zaveérné napéti emitoru
(lg =1 pA) Ueso >5 >5 >B \
Proud baze
" (Uge =5V, | =10 pA) - 05 <0,5 <0,25 pA
(Uge=5V, =10 pA) fes <16 <16 <9 uA




